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【57】申請專利範圍
1.　一種可調式兆赫消色差波片，包括：至少三片相位延遲片，沿一第一方向依序排列，用
以提供在兆赫波段中的一消色差範圍，以使減少通過該可調式兆赫消色差波片的一兆赫

波在該消色差範圍中的色差，其中該至少三片相位延遲片分別包括一液晶盒，並且該至

少三片相位延遲片包括一個半波片以及兩個三分之一波片；以及一調整裝置，用以調整

該液晶盒的液晶分子指向角度，以對應改變該至少三片相位延遲片在兆赫波段的各雙折

射率，其中，通過該可調式兆赫消色差波片的該兆赫波在該消色差範圍中具有相同的一

相位延遲，並且在兆赫波段中的該消色差範圍依據該至少三片相位延遲片的各該雙折射

率來決定。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該相位延遲為四分之一波
長。

3.　如申請專利範圍第 2項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該至少三片相位延遲片包括
一第一相位延遲片、一第二相位延遲片以及一第三相位延遲片，並且該第一相位延遲

片、該第二相位延遲片以及該第三相位延遲片依序為該三分之一波片的其中之一、該半

波片以及該三分之一波片的其中之另一。

4.　如申請專利範圍第 1項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該液晶盒包括兩石英玻璃基
板，該液晶盒的厚度依據該兩石英玻璃基板之間的一間隙物的大小來決定，並且該兩石

英玻璃基板之間還包括一向列型液晶，其中該至少三片相位延遲片個別的相位差依據個

別的該液晶盒的厚度來決定。

5.　如申請專利範圍第 4項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該液晶盒為一垂直配向的液
晶盒，並且該調整裝置透過配置在該液晶盒周圍的一磁鐵元件以磁場控制的方式分別控

制該至少三片相位延遲片的液晶分子指向角度。

6.　如申請專利範圍第 5項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該兩石英玻璃基板分別鍍上
矽烷薄膜作垂直配向。
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7.　如申請專利範圍第 5項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該至少三片相位延遲片包括
一第一相位延遲片、一第二相位延遲片以及一第三相位延遲片，並且該第一相位延遲

片、該第二相位延遲片以及該第三相位延遲片的厚度依序為 3.86毫米、2.56毫米以及
3.86毫米。

8.　如申請專利範圍第 4項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該液晶盒為一平行配向的液
晶盒，並且該調整裝置透過配置在該兩石英玻璃基板的兩導電層以電場控制的方式分別

控制該至少三片相位延遲片的液晶分子指向角度。

9.　如申請專利範圍第 8項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該兩石英玻璃基板分別鍍上
氧化銦錫薄膜作平行配向。

10.   如申請專利範圍第 8項所述的可調式兆赫消色差波片，其中該至少三片相位延遲片包括
一第一相位延遲片、一第二相位延遲片以及一第三相位延遲片，並且該第一相位延遲

片、該第二相位延遲片以及該第三相位延遲片的厚度依序為 0.8毫米、1毫米以及 0.8毫
米。

11.   一種兆赫消色差範圍調整方法，其中該方法包括：沿一第一方向依序配置至少三片相位
延遲片，以提供在兆赫波段中的一消色差範圍，以使減少通過該至少三片相位延遲片的

一兆赫波在該消色差範圍中的色差，其中該至少三片相位延遲片分別包括一液晶盒，並

且該至少三片相位延遲片包括一個半波片以及兩個三分之一波片；以及調整該液晶盒的

液晶分子指向角度，以對應改變該至少三片相位延遲片在兆赫波段的各雙折射率，以使

通過該至少三片相位延遲片的該兆赫波在該消色差範圍中具有相同的一相位延遲，並且

在兆赫波段中的該消色差範圍依據該至少三片相位延遲片的各該雙折射率來決定。

12.   如申請專利範圍第 11項所述的兆赫消色差範圍調整方法，其中該相位延遲為四分之一波
長，並且沿一第一方向依序配置該至少三片相位延遲片的步驟包括：依序配置一第一相

位延遲片、一第二相位延遲片以及一第三相位延遲片，並且該第一相位延遲片、該第二

相位延遲片以及該第三相位延遲片依序為該三分之一波片的其中之一、該半波片以及該

三分之一波片的其中之另一。

13.   如申請專利範圍第 11項所述的兆赫消色差範圍調整方法，其中該液晶盒為一垂直配向的
液晶盒，並且該液晶盒包括兩石英玻璃基板，其中調整該液晶盒的液晶分子指向角度的

步驟包括：透過配置在該液晶盒周圍的一磁鐵元件以磁場控制的方式分別控制該至少三

片相位延遲片的液晶分子指向角度。

14.   如申請專利範圍第 11項所述的兆赫消色差範圍調整方法，其中該液晶盒為一平行配向的
液晶盒，並且該液晶盒包括兩石英玻璃基板，其中調整該液晶盒的液晶分子指向角度的

步驟包括：透過配置在該兩石英玻璃基板的兩導電層以電場控制的方式分別控制該至少

三片相位延遲片的液晶分子指向角度。

圖式簡單說明

圖 1繪示本發明一實施例之可調式兆赫消色差波片的示意圖。 圖 2繪示本發明一實施例
之磁場控制的示意圖。 圖 3繪示圖 2實施例之兆赫波段的消色差範圍的示意圖。 圖 4繪示圖
2實施例之兆赫波段的消色差範圍的調整後的示意圖。 圖 5繪示本發明一實施例之電場控制
的示意圖。 圖 6繪示圖 5實施例之兆赫波段的消色差範圍的示意圖。 圖 7繪示本發明另一實
施例之兆赫波段的消色差範圍的示意圖。 圖 8繪示本發明一實施例之兆赫消色差範圍調整方
法的步驟流程圖。
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